ENDUSTRIYEL ELEKTRONIK
(Odev 2, Grup 3, 4, 5)

Grup 3:
Bir yukariya dogru anahtarlamali gii¢c kaynagi tasarlanacaktir. Vi = 12V, Vo =36V, anahtarlama
frekansi =25 kHz, Iomaks = 1A, Iomin = 0.1A, AV < 50mV olarak verilmistir.

Grup 4:
Bir asagiya dogru anahtarlamali giic kaynag: tasarlanacaktir. Vi = 12V, Vo = 5V, anahtarlama
frekansi =25 kHz, Iomaks = 1A, Iomin = 0.1A, AV < 50mV olarak verilmistir.

Grup 5:
Bir yon ¢eviren anahtarlamali gii¢ kaynag tasarlanacaktir. Vi = 12V, Vo = -12V, anahtarlama
frekans1 =25 kHz, lomaks = 1A, Iomin = 0.1A, AV < 50mV olarak verilmistir.

a- Anahtarlamali gli¢ kaynagimi tasarlaymiz; bunun icin L ve C eleman degerlerini
hesaplayiniz; devreyi kurmak tizere uygun tranzistor ve diyot elemanlarini se¢iniz.

b- Anahtarlama isaretini olusturmak iizere gerekli olan diizeni tasarlayiniz. Bunun i¢in hizl
calisan islemsel kuvvetlendirici yapilarindan yararlanilabilir ( 6rnegin AD844, Analog
Devices CFOA tiimdevresi).

c- SPICE benzetim programi yardimiyla anahtarlamali giic kaynagmin ve tasarladiginiz
diger devre bloklarinin basarimini inceleyiniz; tasarladiginiz devrenin amaglanan
hedeflere ulasip ulasmadigini irdeleyiniz.

Not: Anahtarlamali giic kaynagimin ¢alismasini inceleyebilmek igin verilen anahtarlama
periyoduna gore ¢ok uzun bir zaman araliginda c¢alismak gerekir.



